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1 . Bel diesem Bericht handelt es sich um den internationalen voriaufigen PrOfungsbericht, der von der mit der 
Internatlonalen vorlftufigen PrQfung beauftragten Behdrde nach Artlkel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemSB 
Artike! 36 Obermtttelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Berfcht ANLAGEN bel; diese umfassen 

a. SI (an den Anmelder und das Internationale BQro gesandt) insgesamt 2 Blatter; dabel handelt es sich um 

H Blatter mit der Beschreibung, AnsprQchen und&der Zelchnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde llegen, undfcder Blatter mit Berlchtlgungen, denen die Beh&rde zugestimmt hat (slehe Regel 
70.1 6 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die frOhere Blatter ersetzen, die aber aus den In Fetd Nr. 1 , Punkt 4 und Im Zusatzfeld angegebenen 
GrQnden nach Auffassung der Behdrde eine Anderung enthalten, die Qber den Offenbarungsgehalt der 
internatlonalen Anmeldung In der ursprQnglich eingerelchten Fassung hinausgeht 

b. □ (nuran das Internationale BQro gesandt$> insgesamt (bitte Art und Anzahl dertJes elektronlschen 

Datentrager(s) angeben) , derflle ein Sequenzprotokoll undtoder die dazugehGrlgen Tabellen enthaitfenthalten, 
nur In computerlesbarer Form, wle im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (slehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 



Dieser Bericht enthait Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Beschelds 
Prioritat 

Kelne Erstellung elnes Gutachtens Ober Neuheit, erf Inderische Tatigkeit und gewerbllche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitllchkeit der Erfindung 

BegrOndete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderlschen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkiarungen zur StOtzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefOhrte Unterlagen 
Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 
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Internationales Aktenzeichen 
PCT7DE2004y001294 



Feld Nr. 1 Grundlage des Berlchts 



1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der intematlonalen Anmeldung in der Sprache, In der sle 
eingerelcht wurde, sofern unter dlesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Oberseteung aus der Orlginalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich urn die Sprache der Obersetzung handelt, die fQr folgenden Zweck eingerelcht worden ist: 

□ Internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Verfiffentlichung der intematlonalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ Internationale vorlftufige PrQfung (nach Regeln 55.2 undtoder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der intematlonalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzbl&tter, die dem 
Anmeldeamt auf elne Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprQnglich eingerelcht 0 und sind ihm nicht belgefQgt): 



Beschreibung, Seiten 

1 -29 In der ursprQnglich eingerelchten Fassung 
AnsprGche, Nr. 

1 , 2 elngegangen am 25.05.2005 mit Schreiben vom 24.05.2005 



Zelchnungen, Blatter 

1/6-6/6 In der ursprflngllch eingerelchten Fassung 



□ einem Sequenzprotokoll undybder etwaigen dazugehdrigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprOche: Nr. 

□ Zelchnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehdrende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne BerQcksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefOgten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprQnglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Sefte 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehSrende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, kSnnen einige Oder alle dieser Bl&tter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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Fold Nr. Ill Keine Erstellung einea Gutachtens Qber Neuheit f erflnderische Tatigkeit und gewerbllcho 
Anwendbarkeit 



1. Folgende Telle der Anmeldung wurden nlcht daraufhin geprQft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf 
erfinderlscher Tatigkeit beruhend (nicht off ensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist: 

B die gesamte Internationale Anmeldung, 

□ AnsprOche Nr. 
BegrOndung: 

□ Die gesamte Internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten AnsprOche Nr. beziehen slch auf den 
nachstehenden Gegenstand, fur den keine Internationale vorlfiufige PrOfung durchgefOhrt werden braucht 
(genaue Angaben): 

□ Die Beschreibung, die AnsprOche oder die Zeichnungen (machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben) 
Oder die obengenannten AnsprOche Nr. sind so unklar, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden 
konnte (genaue Angaben): 

□ Die AnsprOche bzw. die obengenannten AnsprOche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung 
gestGtzt, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte. 

H FQr die obengenannten AnsprOche Nr. 1 ,2 wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt. 

□ Das Nucleotid- undAxier Aminos&uresequenzprotokoll entspricht nicht dem in Anhang C zu den 
Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, well 

die schriftliche Form □ nicht eingereicht wurde. 

□ nicht dem Standard entspricht. 
die computerlesbare Form □ nicht eingereicht wurde. 

□ nicht dem Standard entspricht. 

□ Die Tabellen zum Nucleotid- undAxier Aminosauresequenzprotokoll, sofern sie nur in computerlesbarer 
Form vorliegen, entsprechen nicht den in Anhang C-bis zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen 
technischen Anforderungen. 



□ siehe Beiblatt fur weitere Angaben. 
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Zu Punkt III: 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE2004/001294 



1 . Es wurde im Internationalen Recherchenbericht ein solcher Mangel an Klarheit der 
AnsprQche festgestellt, daB die Recherche abgebrochen wurde. Folglich 1st nicht der 
ganze relevante Stand der Technik von der Recherche erfaBt worden, was elne 
Aussage zu Neuheit und erfinderischer Tatigkeit unmdglich macht. 

2. Es kann aber mittels der im Recherchenbericht angegebenen Dokumente auf Mangel 
im neuen Anspruch 1 hingewiesen werden. 

2.1 Es zeigt D1 : US 2001/00381 03 ein Verfahren zur Herstellung eines Kontaktes 
zwischen einem Silizid ("titanium silicide" in Absatzen 96, 119) 34' und einer zum 
Silizid angrenzenden Schicht 16 (siehe Fig. 5B), wobei Passivierungselemente 
("impurities' 1 in Absatz 99) durch lonenimplantation in das Silizid eingebracht werden 
(siehe Absatz 119) und durch Temperaturbehandlung an mindestens einer 
Grenzflache des Silizids zur angrenzenden Schicht angereichert werden ("heat 
treatment" in Absatz 119), wobei als Passivierungselement ein Chalkogen gewahlt 
werden kann (Absatz 119 beschreibt die Implantation von Silizium, aber gemaB 
Absatz 99 sind als "impurities" neben Si auch C, Sn, S, Se, Te mit ebenso guten 
Resultaten verwendet worden, wobei S, Se, Te Chalkogene sind). 

2.2 Obwohl Anspruch 1 den vagen Ausdruck "Passivierungselemente" benutzt, ergibt 
"Chalkogen" eine klare Definition. Die Anmeldung enthalt allerdings kein Beispiel, das 
die in D1 in Absatz 99 angegebene Gleichwertigkeit von C, Si, Sn, S, Se, Te in Frage 
stellen konnte, und "Chalkogen" erfinderisch gegen D1 machte. Und da nach Absatz 
97 von D1 die Ladungstragerkonzentration in der Kontaktschicht durch 
lonenimplantation von "impurities" erhoht werden soli, nach Absatz 119 von D1 die 
Implantation aber in die "n-side electrode" (also Titansilizid) erfolgt, sind die 
"impurities" aus dem Titansilizid uber die Grenzflache in die Kontaktschicht zu 
bringen (durch Temperaturbehandlung, siehe Absatz 1 19 von D1). Wenn dabei keine 
Anreicherung an der Grenzschicht erfolgt, betrifft Anspruch 1 ein Wunsch-Resultat, 
bzw. es fehlen wesentliche Merkmale. - So nimmt D1 dem Verfahren von Anspruch 1 
zumindest jegliche erfinderische Tatigkeit, und es existiert kein gemeinsames 
erfinderisches Konzept, das die in Anspruch 1 durch "oder" bzw. "und" 
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beschriebenen Variationen bzw. Anspaich 2 mit Anspruch 1 verbinden kdnnte, was 
zu mangelnder Einheitlichkeit im Sinne vom Regel 13.1 PCT fuhrt. 
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Neue Patentansprxiche 



1. Verfahren zur Herstellung eines Kontaktes zwischen 
einem Silizid (5; 25; 35; 45; 55; 65; 75 a, b) und 
einer zum Silizid angrenzenden Schicht (1, 21, 31, 
41, 71; 57, 67, 77), 

5 dadurch gekennzeichnet , dass 

- Passivierungselemente in oder auf die angrenzende 
Schicht (i; 21; 31; 41) mittels . Ionenimplantation 
oder Abscheidung ein- oder aufgebracht und/ oder 
in das Silizid (25; 55) oder in dessen metalli- 

10 schen (34; 54; 64) und/oder siliziumhaltigen (68, 

71) Anteil eirigebracht werden und 

- diese mittels einer Temperaturbehandlung an min- 
destens einer Grehzfl&che (6a, b; 26a, b; 36a, b; 
46a, b; 66a; 76a, b) des Silizids zur angrenzen- 

15 den Schicht angereichert werden., 

- wobei als Passivierungselement ein Chalkogen ge- 
wahlt wird. 

2. Verfahren zur Herstellung eines Kontaktes zwischen 
einem Germanid (5; 25; 35; 45; 55; 65; 75 a, b) und 

20 einer zum Germanid angrenzenden Schicht (1, 21, 31, 

41, 71; 57, 67, 77) , 
dadurch gekennzeichnet, dass 

- Paesivierungselemente in oder auf. die angrenzende 
Schicht (1; 21; 31; 41) mittels Ionenimplantation 

25 oder Abscheidung ein- oder aufgebracht und/oder 

in das Germanid (25; 55) oder in dessen met alii - 
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schen (34; 54; 64) und / oder germaniumhaltigen 
(68, 71) Anteil eingebracht werden und 

- diese mittels einer Tetnperaturbehandlung an min- 
destens einer Grenzfl&che (6a, b; 26a, b; 36a, b; 
46a, b; 66a; 76a, b) des Germanids zur angrenzen- 
den Schicht angereichert werden, 

- wobei als Passivierungselement ein Chalkogen ge- 
w&hlt wird. 



rsr- a rMrvrnTrn r»l A 



